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Soluciones de los problemas de diodos

Soluciones de los problemas de diodos

1. EJERCICIO

a) ¢7=0.226 V

b) V=0V, 1=0.933 um, |emad = 0.4845 V/um:
V=20V, | =8.75 um, [ema] = 4.6231 V/um:
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2. EJERCICIO
V(V) 0.2 0.4 0.6 0.7 0.5 -10
I(A) 2.9e-7 8.75e-4 2.6 142.5 -9.86e-11 | -9.86e-11
3. EJERCICIO
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Diodo — Soluciones de los problemas

4. EJERCICIO
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Soluciones de los problemas de diodos

5. EJERCICIO

a) 1/11 (aproximadamente)
b) lsat =0.88 pA.

6. EJERCICIO
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B) Jituminacion = 9-Fp(x=0) = -g-m./2 (es decir, q:m./2 hacia la izquierda)
c) Segun la hipétesis, en volumen es nula*. En el contacto de la derecha A-m/2

w'm,  Am,
<<
L 2

p

(*) Mas exactamente,

d) J. =0 + Jee = -gmy (gm_ de catodo a anodo)
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e) J = Jituminaciont Jpolarizacién = Jsar€Xp(V/IV1-1) — g-m.

J=0= Jargia"’ \]ilunpean = JsareXp(Voo/V1-1) — g-my;
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7. EJERCICIO

a) 1=0.13 A,V =0.352V (tomando V1 =25 mV)

c) 1=195mA,Vv1=0.132V,V2=0.115V.

d) 1=0.281 mA,V =0.199 V

8. EJERCICIO

0>V>8 > Va=-V

V>8 2> Va=(-V-80)/11

9. EJERCICIO

a V=9V 2> I=lgu=1pA > Vp,=-0.017V,; Vp; =8.98 V.

b) V=110V > Vp1 =Vz=100V; V=10V 2 | = lgap = 2 uA

C) V=9V 2 Ip1 =-1pA; Ip2 =-2uA 2 Vp1=-5V; Vp=-4 V.
V=110V =2 Ip; =-1pA; Ipz = -2uA =2 Vp1=-60 V; Vp2=-50 V.

10. EJERCICIO

a) R=3.75kQ

B) lmax = 35 MA.

C) Vmin=162.5V, Vi =293.75 V

11. EJERCICIO

a) Valimentacion = 10 V

1-Vp=0V 2> Ihb=1mA
2-Vp=05V =2 1p=0.95mA
3-Vp=05+R*Ip 2 1p=0.93mA, Vp=0.69V

b) Valimentacion = 1 V

1-Vp=0V 2 1pb=0.1mA

2-Vp=05V =2 1p=0.05mA

3-Vp=05+R*Ip 2 1p=0.04 mA, Vp =051V
12. EJERCICIO

Io=0.146 A.
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13. EJERCICIO

a) | =100pA- exp[V/(1.67V1)-1],

b) b)V =06V +2501

14. EJERCICIO

El diodo D1 estara en directa 'y el D2 en inversa e iluminado.

Por ello, Iz = lsepz - lsarz = -GA2G2-0A2-Ni%/Np.(Dp/w)

C) Vp1 =Vt Ln[1+|/|sat1] =

= V1 - Ln[1+(qA:Gs/2+9A; ni’/Np.(Dp/w)) /( gAL-Ni%Np.(Dp/w))]
Vk = R |Ipz| = [gA2G/2+9A2ni?/Np.(Dy/w)]-R

Vp2 = -VintVRr+ Vp1

a) Vout = Vin-VRr- Vp1 ~ Vin — 2

15. EJERCICIO
A VOUt
D1 OFF D1 ON
D2, Dz ON Dz OFF
Vour=0
\ VVin
Vout= -1
out 1<Vi<0 8<Vin
D1 ON D1 ON
DZ ON DZ RUPT
Vout = Vin Vout = Vin-8
16. EJERCICIO

Vuni(’)n = 0.556 V

Vénodo = 0.65V

Veatodo = 1.3 mV
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17. EJERCICIO
v (t) = 8.36 + 0.2 - sin(100t) (V).

18. EJERCICIO

a)lo~10MA. b) Vp~0.453 V c) 0.453 + 5E-3 * sin(100t)

19. EJERCICIO
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Soluciones de los problemas de diodos

21. EJERCICIO
R =11.85MQ
22. EJERCICIO
Ry, =100 kQ

23. EJERCICIO
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24. EJERCICIO
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25. EJERCICIO
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26. EJERCICIO
a)l1=0A; 1,=417TmA; Vo=0V. Db)I1=9mA; I,=0A,; Vo=1V.

27. EJERCICIO
a) 48 mA. b) Vp1 = Vpz +34.7 mV. C) Ip1 = 0.8 mA. Ip, = 3.2 mA.

28. EJERCICIO
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29. EJERCICIO

30. EJERCICIO
a) or= 0.8 V. b)Np=9.8E15cm-3. c) 9.8E17 cm-3
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31. EJERCICIO
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